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Project completed during the period 01.02.2019. - 30.04.2019.:

Informativais zinojums par ERAF projekta No. 1.1.1.1/16/A/203, “Daudzslanu silicija nanokondensators
ar uzlabotiem dielektriskiem slaniem” paveikto laika posma 01.02.2019.-30.04.2019.

Turpinata 2019. gada janvart uzsaktas 3. aktivitates 1stenoSana, kuras laika paredzets izstradat nanokondensatora
ar daudzslanu Si3N4 dielektriki izgatavoSanas tehnologijas prototipu, un 2.aktivitate, kuras laika notiek
3.aktivitaté izgatavoto paraugu raksturoSana. Izgatavoti pirmie nanokondensatoru paaugi uz zemas pretestibas Si
pamatném un nanokondensatoru pavadosas struktiiras - Si-Si3N4 plaksnes. Tiek izstradata nanokondensatoru ar
Si-Si3N4 struktiiru elektrisko parametru mériSanas metodika.

Projekta popularizeésanas pasakumi:

1. Enudiena LU, 2019.gada 13.februari — tris skolnieki no dazadam Latvijas skolam €noja vadosas pétnieces
Elinu Pajusti un Guntu Kizani, un pétnieci Ligu Avotinu. Dienas gaita skolnieki tika iepazistinati ar sken€josa
elektronu mikroskopa darbibas pamatprincipiem un mérjjumu metodiku, FT-IR spektrometra darbibas
pamatprincipiem. Skolnieki piedalijas Si3N4 nanoslanu infrasarkano spektru uznpemsana un datu apstrades
procesa.

2. Enudiena RTU, 2019.gada 13.februari — sesi skoléni no dazadam Latvijas skolam €noja projekta vaditaju
Juriju Dehtjaru. Skoléniem tika radita prezentacija par projekta t€mas aktualitati un projekta veiktiem
pétijumiem, ka arT skoléni tika iepazistinati ar BINI laboratoriju un projekta izmantojamam pé&tnieciskam
iekartam.

3. Atverto durvju diena LU Dabaszinatnu akadémiskaja centra (DAC), 2019.gada 21.marta — piedalijas Liga
Avotina, Elna Pajuste un Gunta Kizane. Informacija par projektu visas dienas garuma periodiski tika radita uz
informacijas ekraniem LU DAC vestibila 1. un 2. stava.

4.  Atverto durvju diena RTU, 2019.gada 30.marta — RTU MTAF fakultates dekana vietnieks Dr.Sc.Ing. Aldis
Balodis stastija par studiju iespg€jam MTAF fakultateé un demonstréja projekta dalibnieku sagatavotus slaidus par
stud&joso iesp€jam iesaistities projekta istenoSana.

5. Projekta vaditaja J. Dehtjara lekcija “Nanokondensatori Latvija” skoléniem un studentiem RTU
Daugavpils filidles regionala studentu un skolénu zinatniski praktiskas konferences “Jaunatnes loma un iespéjas

inZenierzinatnes attistiba 2019 plenarsede, 2019.g. 25.aprili.

6. LU 77. starptautiska zinatniska konference, 2019.g. 1.februari. E. Pajuste, M. Romanova, L. Avotina, A.
Zaslavskis, G. Enichek, G. Kizane, J. Dehtjars "Influence of fabrication parameters on morphology of Si3N4
dielectric of nanocapacitor".

Par projekta istenoSanu un rezultatiem tika stastits studiju kursa studentiem:

LU kimijas bakalaura studiju programmas studiju kurss “Energoietilpiga kimija”, lekcijas datums 21.03.2019,



téma “Joniz€josa starojuma izmantoSana”. Tika stastits par Si3N4 ka radiacijas stabilu elementu
nanokondensatoros kosmosa industrijas pielietojumiem.
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